CoMo0 FUNCIiONA EL
FoToDioD0?

aye e el
fotodiodo?

Dispositivo semiconductor sensible a la
luz que, al estar polarizado en inversa
y tener incidencia de luz, genera una
pequeiia corriente eléctrica.

Cuando la luz entra al fotodiodo, libera
electrones en el semiconductor.
La unién interna va a separar esas cargas
y eso hace una corriente eléctrica
proporcional a la luz recibida.

EFECTO FOTOELECTRICO

fenomeno en el que los electrones de un
material salen disparados por efecto de la
radiacion electromagnetica.
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CaracteriSticas

 Elfotodiodo convierte la luz en corriente eléctrica.

e Alta velocidad de respuesta.

e Detecta luz visible o infrarroja (IR).

¢ Funciona de una mejor manera en polarizacion

(&) inversa.
© « Distintos tipos:
© ¢ PN: Sensibilidad y velocidad normales. Se utiliza en
© sensores simples.
o O o PIN: Mas sensible y mas rapido que un PN. Se

utiliza en comunicaciones y sensores modernos.

e APD: Demasiado sensible, capaz de detectar luz muy
debil. Se utiliza en aplicaciones avanzadas.
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PiN

Fotodiodo constituido por un semiconductor de tipo Py N
con una regién intrinseca I. Es el fotodiodo mas utilizado
actualmente.

Aplicacione$

CONTROL REMOTO

El televisor tiene un fotodiodo

o
s IM bo'o ' ./ receptor que va a recibir la luz
L. L@; infrarroja del control.
eSquematico

SENSORES DE ALARMAS <,
En las barreras infrarrojas, de un .

lado hay un LED IR emisor y del
otro lado un fotodiodo receptor.

SENSORES DE Lu2 EN CELULARES

APD

Fotodiodo constituido por semiconductores de tipo P y N,
con una region intrinseca I y una region P fuertemente

dopada. Los celulares tienen un fotodiodo

que mide la luz del ambiente.

LECTORES DE coDiGo DE BARRAS

El lector de cddigos ilumina el
co6digo y un fotodiodo recibe la luz
reflejada.
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